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Модули силовые полупроводниковые                   
  

Тип  

Type 
Uзкр.и 

Uобр.и 

(UDRM 

URRM) 

I зкр.и 

Iобр.и 

(IDRM  

IRRM) 

Iоткр.ср.

макс 

IT(AV) 

 

I откр.уд 

Iуд.пр 

(ITSM 

IFSM) 

Uпр.и 
 (UFM) 

*
Uиз

 

 

(UMG) 

(dUзакр/dt)
crit 

(du/dt) crit 

Uот.у.и 

 

(UGMT) 

Iот.у.и 

 

(IGMT) 

Rт.пер-

кор 

Rth(j-c) 

Tпер 

 

(TJ) 

m 

 

(W) 

В мA A кA В В В/мкс В мA  C/Вт  C кг 

МТТ1-40 400-2000 12,0 40 1,3 2,0 2000 50-1000 4,0 150 0,72 125 0,135 

МТТ1-63 400-2000 12,0 63 1,5 2,0 2000 50-1000 4,0 150 0,44 125 0,135 

МТТ1-80 400-2000 12,0 80 1,9 2 2000 50-1000 4,0 150 0,36 125 0,135 

МТТ1-100 400-2000 12,0 100 2,0 1,75 2000 50-1000 4,0 150 0,32 125 0,135 

МТОД1-40 

МДТО1-40 

400-2000 6,0 40 TC –

70C 

1,3 2,0 2000 20-1000 2,5 250 0,72 110 0,13 

МТОД1-63 

МДТО1-63 

400-2000 6,0 63 1,5 2,0 2000 20-1000 2,5 250 0,44 110 0,13 

МТОД1-80 

МДТО1-80 

400-2000 6,0 80 1,5 2,0 2000 20-1000 2,5 250 0,36 110 0,13 

МТОД1-100 
МДТО1-100 

400-2000 6,0 100 1,6 1,75 2000 20-1000 2,5 250 0,32 110 0,13 

МДТ1-40 

МТД1-40 

400-2000 12,0 40 1,3 2,0 2000 50-1000 4,0 150 0,72 125 0,135 

МДТ1-63 

МТД1-63 

400-2000 12,0 63 1,5 2,0 2000 50-1000 4,0 150 0,44 125 0,135 

МДТ1-80 

МТД1-80 

400-2000 12,0 80 1.9 2,0 2000 50-1000 4,0 150 0,36 125 0,135 

МДТ1-100 

МТД1-100 

400-2000 12,0 100 2.0 1,75 2000 50-1000 4,0 150 0,32 125 0,135 

МДД1-40 

МДД1-63 

400-2000 

400-2000 

12,0 

12,0 

40 

63 

1,5 

1,7 

1,5 

1,5 

2000 

2000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,88 

0,54 

140 

140 

0,135 

0,135 

МДД1-80 

МДД3-100 

400-2000 

400-2000 

12,0 

12,0 

80 

100 

1,9 

1,9 

1,5 

1,5 

2000 

2000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,42 

0,36 

140 

140 

0,135 

0,135 
МТОТО1-40 

МТОТО1-63 
400-2000 

400-2000 

6,0 

6,0 

40 

63 

1,3 

1,5 

2,0 

2,0 

2000 

2000 

20-1000 

20-1000 

2,5 

2,5 

250 

250 

0,72 

0,44 

110 

110 

0,135 

0,135 

МТОТО1-80 400-2000 6,0 80 1,5 2,0 2000 20-1000 2,5 250 0,36 110 0,135 
МТОТО1-

100 
400-2000 6,0 100 1,6 1,75 2000 20-1000 2,5 250 0,32 110 0,135 

МТОТО-100 
МДТО-100 

200-1600 15,0 100 2,2 2,5 2000 20-1000 3,0 250 0,3 110 0,5 

МТОТО-125 

МДТО-125 
200-1600 15,0 125 2,8 2,2 2000 20-1000 3,0 250 0,28 110 0,5 

МТОТО-160 
МДТО-160 

200-1600 15,0 160 3,6 2,0 2000 20-1000 3,0 250 0,25 110 0,5 

МДД-100 

МДД-125 

200-1600 

200-1600 

25,0 

25,0 
100C 

125 

2,8 

3,1 

1,7 

1,7 

2000 

2000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0,32 

0,28 

140 

140 

0,5 

0,5 

МДД-160 200-1600 25,0 160 4,4 1,7 2000 - - - 0,26 140 0,5 

МДТО2-10 200-1600 5,0 10 TC –

70C 

400 2,0 2000 20-1000 3,0 250 1,5 110 0,13 

МТТ3-125 

МДТ-125 

МТД-125 

200-1600 20,0 125 3,0 1,9 2000 20-1000 3,5 200 0,27 125 0,5 

МТТ3-160  

МДТ-160 

МТД-160 

200-1600 20,0 160 4,0 1,75 2000 20-1000 3,5 200 0,25 125 0,5 

*
Uиз  –  дано для повторных проверок (действующее значение напряжения) 
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Гарантийные обязательства 

 

 

 

Тип прибора ТУ 
Гарантийный 

срок, год 

Гарантийный срок 

наработки, ч 

Модули силовые 

полупроводниковые на токи 

до 100 А 

ТУ 16-729.366-92 2 10000 

Модули силовые 

полупроводниковые на токи 

от 100 до 160 А 

ТУ16-91 

ИЖТШ.435000.009 ТУ 
2 10000 
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